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第一部份：基本電學 
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25. Y 型：線電壓超前相電壓 30°且 PL V3V =  

第二部份：電子學 
26. 空乏區形成障壁電位會制止擴散電流 
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28. 設 2D ON， 1D ON 的條件為 
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38. P 閘接逆向，∴ 0VGS <  
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∴ 6~224Vo =±=  
42. 直接交連，低頻響應好 
43. ∵ CBOI 、 BEV 、β會受溫度影響 
44. N 閘極加逆向，∴ 0VGS > ，故在第一象限 
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46. −<−= Hi V3V ，∴ 12Vo +=  
47. 巴克豪森準則 1AB = 為正弦波振盪器 
48. 矽的障壁電壓為 0 V(電中性) 
49. 1Av = ， dB01log20 =  
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